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Slovni vyjadf¥eni, komentaie a pFripominky vedouciho/oponenta:

Uvod prace je vénovan aktualnim poznatkim o SiV centrech v diamantu. Nasleduje
kapitola popisu experimentélnich metod, ktera zahrnuje také objasnéni teorie a odvozeni vztaht
potiebnych pro porozuméni a vyhodnoceni experimentalnich dat. Konkrétné se kapitola zamétuje
na luminiscen¢ni spektroskopii, ¢asové rozlisenou metodu excitace a sondovani a tzv. metody
VSL. V teoretické ¢asti nasleduje podrobnéjsi popis teorie a je popsany postup simulace metody
VSL, jsou uvedeny a oddiskutovéany vysledky simulace. Ctvrta kapitola se vénuje
experimentalnim méfenim, jsou podrobné popsany uspotfadani pro méfeni luminiscencnich spekter
a metody excitace a sondovani. Pak jsou prezentovany zméfena data, nasleduje vyhodnocovani a
diskuze vysledkd.

Zadani prace hodnotim jako naro¢né, vyzaduje hlubsi porozuméni problematiky, obzvlasté
nelinedrni optiky, a také zru¢nost pti experimentalnich métenich. Odbornd Uroven je vynikajici,
zaméfteni sleduje aktualni trendy zkoumani barvenych center v diamantu, studentka
vyprodukovala originalni vysledky, které maji potencial pro publikaci v impaktovanych
Casopisech.

Po formalni strance nemam zadné vyhrady, prace obsahuje jen minimum pieklepi, grafy a
vztahy jsou popsané pichledné, citace literatury jsou vhodné. Préace neni rozsahl, ale obsah je
popsan vystizné, Konkrétni pfipominky a otdzky k objasnéni vysledkt uvedu nize.

Celkov¢ praci doporucuji k obhajob¢ a navrhuji hodnoceni vyborné.

Piipadné otazky pii obhajobé a naméty do diskuze:

Poznamky:
1. V kapitole 3.1 se domnivam, Ze rovnice pro fotonové hustoty 3.4. a 3.6. by se mély lisit
v znameénku, v souvislosti se smérem $iteni fotond.
2. 'V tabulce 4.1 chybi hodnoty poctu fotont pro excita¢ni vinové délky 2000 nm a 340 nm.
3. V kapitole 3.3.1 vstupuji do simulace hodnoty hustoty SiV center, G¢inného prifezu
stimulované emise a doba Zivota excitovanych stavii. Pozdéji jsou tyto hodnoty
odivodnény, pro ¢tenare by bylo namisté odkazat na odvozeni kratkou poznamkou.

Otazky:

1. 'V experimentalni casti (kapitola 4.3.1) jsou uvedeny a diskutovany odhady
jednofotonového a tiifotonového absorpéniho koeficientu. Jakou roli hraje v SiV centrech
dvoufotonova absorpce? V této souvislosti je na obrazku 4.13 zobrazen fit s koeficientem
m = 2.78 — 0 je pfi¢inou pouziti ne-celo¢iselného koeficientu? Lze n&jak v tomto piipadé
rozlisit dvou a téifotonové absorpéni procesy?

2. 'V préci je zminéno, ze pii metodé VSL lze zanedbat vliv odrazu na konci drahy fotont (na
konci vzorky). Lze také zanedbat odrazy na kolmych plochach vzorku, tj. na piedni a zadni
plose? Pii realné tloust’ce vzorku dochazi totiz k vyrazné interferenci (viz obrazek 4.9).

3. Pii modelovani VSL je zvolen jako indikator $pickova hodnota fotonti v ¢asovém pribéhu.
Je moznou alternativou pouzit vhodné integrovany pocet fotont, tj. plochu pod ¢asovym
priabehem?

4. Bylo by mozné snizit Sum méteni metodou excitace a sondovani uzitim
monochromatického sondovaciho svazku?

5. Z vysledki odhadu Géinnosti luminiscence usuzujete, ze jistou roli v SiV centrech hraje
nezariva rekombinace. Lze méfeni G¢innosti luminiscence zptesnit, odhadnout miru
nezafivé rekombinace a pouzit tento odhad v simulaci jako parametr An?



Praci

doporucuji

U nedoporucuji

uznat jako diplomovou/bakalaiskou.

Navrhuji hodnoceni stupném:
vyborn¢ [ velmi dobfe U dobie U neprospél/a
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